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Abstract (en)
[origin: WO9010496A1] An apparatus is described for effecting high temperature reactions between reactants comprising a reactor means (1), an
open ended insert means (2) disposed within the reactor means and spaced from the walls thereof, gas inlet means (3) at one end of the reactor
means for discharging into one end of the inlet means a jet of a gaseous mixture comprising at least one reactant and a plasma forming gas, outlet
means (4) for the reaction product or products from the reactor means, and plasma discharge means (5, 6) for heating the gaseous medium by
plasma discharge to an elevated temperature, the insert means being so disposed in relation to the gas inlet means that an extended path for gas
is formed between the gas inlet means and the gas outlet means. This apparatus can be used, for example, to produce silicon carbide by reaction
of silica or silicon monoxide with particulate carbons, produced for example by cracking a hydrocarbon, at a temperature in the range of from about
2000 DEG K up to about 2350 DEG K.

Abstract (fr)
On décrit un appareil permettant d'effectuer des réactions a températures élevées entre des réactants, qui comprend un réacteur (1), un élément
d'insertion a extrémités ouvertes (2) placé dans ledit réacteur (2) mais a une certaine distance des parois de ce dernier, une entrée pour le gaz (3)
disposée a I'une des extrémités du réacteur et permettant d'introduire par I'une des extrémités de I'entrée pour le gaz un jet de mélange gazeux
comprenant au moins un réactant et un gaz de formation de plasma, une sortie (4) pour le(s) produit(s) de réaction du réacteur, ainsi qu'un dispositif
d'évacuation du plasma (5, 6) permettant de chauffer le milieu gazeux par décharge de plasma a une température plus élevée, I'élément d'insertion
étant monté de telle maniére par rapport a I'entrée pour le gaz qu'il se forme un chemin étendu pour le gaz entre I'entrée de gaz et la sortie de gaz.
Gréace audit appareil on peut, par exemple, produire du carbure de silicium par la réaction de dioxyde de silicium ou de monoxyde de silicium avec
des carbones particulaires, que I'on produit par exemple par craquage d'un hydrocarbone, a une température comprise entre environ 2000°K et
environ 2350°K.
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